15. UKLADY SCALONE ANALOGOWE DO CELOW SPECJALNYCH

15.1. UKLADY SCALONE ANALOGOWE HYBRYDOWE

HLA4100R
Wzmacniacz szerokopasmowy
Dane charakterystyczne
Ucc
By, przy Ay = 9dB
U, = 50 mV
Uc=8YV
A4y przy f = 30 MHz
L U, =560mV
Uow-p»
Zastosowanie
Obudowa
HLA4200R

Przelgcznik diodowy

Dane charakterystyczne

Ucc

¥p przy U; = 100 mV
f =30 MHz
yz przy Ucc = 540,11 V

Zastosowanie
Obudowa

5V

5...13 MHz

11...13 dB

<12V

Urzadzenia radiokomunikacyjne
Rys. 233

<7V

<3dB
270dB
Urzadzenia radiokomunikacyjne
Rys. 233

Y

15.2. UKLADY SCALONE ANALOGOWE MONOLITYCZNE

ULA1000L
Modulator kolowy
Wielkos¢ Wartosé Warunki pomiaru

Uep <oV

Ugs <5V

Ucs <12V

I¢ <10 mA dotyczy jednego tranzystora

Py <100 mW tamp = 100°C

ICBo <100 nA UeB =58V, Ig =0

Igp, <100 nA Ugp =1V, Ip =0

Igs <100 nA Ues =96V

U(BR)CBo =10V Ic = 10pA, Ig = 0

U(BR)EBo =25V Ig = 200 p,A, Ic =0

U(BR)CEo =20V Ic = 10 PA, Ig =0

U@sryos =212V —~Ics = 10uA, Ig = Ig = 0

hyE =20 Ucg = 5V, Ic = 150 pA

Upg;—Upps | <65 mV —Ig, = —Igy = 150 pA,
Ucpy = Ucp, = 5V

Upgs—Ugky | <5 mV —~Igy = —Ig, = 150 pA,
Uecps = Ucpy, = 5V

hyupy—hyps | <0,008 —Ig, = I, = 150 pA,
Uce, =5V, Ucpyg =5V

hyyBs—hyBs | <€0,008 —Ipy = —1Ig, = 150 pA,
Ucpgs = 5V, Upgy = 6V

F 6 dB J = 1kHz, —Ig = 150 A,
Ry = 1kQ,Ucs = 5V,
b = 200 Hz

tamb —40...+100°C

ULA1550L
Stabilizator napigcia

Wielkoéé Wartodé ‘Warunki pomiaru
Iz <15 mA
Uz 31...82,2V grupa I
31,8...34,2 V grupa II ¢ Iz = 6§ mA
33,8...3 V grupa III
ry <% Q Iz=5mA,f=lkHz
avz —1...0,5 - Iz = 5mA, 0°C < tamb €
2 1o < 70°C
K blad dopuszczalny <26%
tamp —40...+128°C

Obudowa CE12 (rys. 236)

ULAG102N

Dwa niezalezne wzmacniacze réznicowe

Wielkosé Wartosé Warunki pomiaru
Ucs <20V
Uce <15V
Ugs <20V
Ugs <5V
Ic <50 mA
Py <0,3 W dotyczy jednego tranzystora
<0,7W dotyczy calego ukladu scalonego
U(BR)CEo =218V Ic =1 mA, IB =0
U BR,cBy 220V Ic =10pA,Ig = 0
Usrycs =20V Ies = 10 pA
U BR)EBs 25V Ig = 10 pA, Ic =0
BE SO,?V U =3V,Ic = 1mA
Icpy. <100 nA Us=10V,Ig =0
Uro <5 mV U =3V, Ig = 2mA
Ip <24 pA U =3V,Ig = 2mA
Ouxrr 100 dB Uoc =12V, Ugg = —8V,
J=1kHz
Upunktu pracy = —3,3 V
Aacq) 75 dB Ucc = 12V, Ugg = —8 V,
f = 1kHz
Avpq) >28dB Upunktu pracy = —3,3 V
Agcg) 106 dB Uc = 12V, Ugg = —8 YV,
[ = 1kHz
Aupg, 60 dB Upunktu pracy = —3,3 V
hyze 3,5 k)
hye 110 Ucg = 3V, Ic = 1 mA,
hyse 2-10™ J=1kHz
hne 15 uS
S 500 MHz Ucg = 3V, Ic = 3mA,
! ) f = 100 MHz
F 4dB Ucg = 3V, Ic = 100 uA,
J = 1 kHz, Rg = 1kQ

Obudowa CE52 (rys. 237)

Obudowa CE70 (rys. 238)
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15. UKLADY SCALONE ANALOGOWE DO CELOW SPECJALNYCH

15.3. RYSUNKI WYMIAROWE

ULASLLIN ULAGTION
Pars réinicows i trzy transystery Komparator napigeie
Uen <30V Ucc+ <MV
Ucz <2V Ucc- €—1V
Ues £V Io €10 mA
Uzn <5V N Up €45V .
§ 2 <50 mA U: €+7V
Py €03 W dotyczy jodnego tranzystora - Py <03 W
<€0,7 W dotyczy calego ukladu scalonegol Uso €8 mV Re < 200 Q
Umrycne >25V Ic=1mA,Ig =0 . Io <5 pA tamp = 25°C >
U srycne 230V Ic=10uA, Iz =0 Itp <26 pA | famp = 26°C °.
Uprycs >20V ] Ics = 10 A Avo =1 V/mV | tamp = 25°C i
U @r)kBe 25V Ig = 10pA, Ic =0 Dyio <20 uV/K | Rg < 50 g
Icne <40 nA Uep =10V, Ig =0 Do <80 nA/K | 25°C < tamp < 70°C ] ;S
Icre <150 nA Ucg = 10V, Ip =0 tp 40 ns tamp = 25°C I
hyE >80 Uon 25.4V Ur » 7.6 mV, a
Uss <08V f Uk =3V,Ic=1mA 0<Io<5mA f
Uso <5mV C UoL —-1..0V | 4U; 2 1,6 mV g
Jr #3000 MHz | Ucg = 3V,Ic = 3mA, Cuznr >70dB Ry < 20002 S
f = 100 MHz. Ro 200 0 tamp = 26°C
Byge 350 -L
Rye 110 Uer =3V, Ic = 1 mA, Obudowa CE70 (rys. 238)
] Aree 2.107¢ f=1kHz
— 16 48 ULASTLIN o .
F 4dB Uce = 3V, Ic = 100 pA, Komparator napigcia podwojny
S = kHs, By = 1kQ Wielkost Wartost Warunk! porriaru
ollo lPF U;B=3V,Ig=0,
f = 5MHs .
Ccne 1 pF Ues =3V, Ic =0, gccq. <14V
cc- £-1V
J =8 MH: Io <50 mA
Ocs 2,8 pF Ues =3V, Ic =0, U <45V
D
N f=5MHz Us <47V
Obudowa CE70 (rys. 238) Pqa <0,3W
Uso <bmV Ug =14V, R € 200 Q
Io - <10 pA Uop=14V b
Iip <76 pA 7
Avo 20,75 V/ 0
fmV 8
Dy1o 5 uv/iK S
b 40 ns N
Uor <5V Up 2 10 mV )
UoL —-1..0V Uy 2 10 mV i
Uost —~1..0V | Uu<03V g
tost 12 ns [ o
Isg <2,6 mA Ugt =-100 mV
Ro 200 Q

Obudowa CET70 (rys. 238)
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